
Ifcfi U N I T R R 
O l CEMI 

irkład 4-bitowego szeregowego rejestru przesuwającego z 
synchronicznym szeregowym /wejścia S I j i SI^/ lub r ó -
wnoległym /wejścia PIft - PI D > prowadzaniem danych,c z t e -
renia równoległymi wyjściami Q/Q /wyjścia QA -r Gp / i a -
synehronicznym kasowaniem /wejście CLR/, przesuwający 
przy dodatnych zboczach impulsów zegarowych /Wej-
ście CP/. 
Wejście P/S umożliwia szeregowe /P /S= n 0" / lub równole-
głe /P/S="1"/oprowadzanie danych. Podanie logicznego 
"O" na wejście T/S powoduje zanegowanie danych wyjścio-
wych /Qa f q b / . 

M C Y 7 4 0 3 5 N 
MCY 64035N 
Czterobitowy uniwersalny 
rejestr przesuwający 

Informacja wstępna 

MSI CMOS 
Bramka aluminidwa 

U Obudowa CE 71 

Uk ład wyprowadzeń Tabela stanów logicznych 
/dla pierwszego stopnia rejestru/ 

IJDD °B °C qD piD p'C p!8 P'A 

D 

Lii EJ UJ UJ HTBU LzJ LiT 
Q/V T/c SIK SIj CLR CP P/S Uss 

74035 

Parametry dopuszczalne 
/U s s = 0 7 / 

Wejścia Wyjśoia 
CP s i K CLR Qn-1 Qn 

0 X 0 0 0 

- Z ' 1 X 0 0 1 
X 0 0 1 0 

1 0 0 V i V i 
• f X 1 0 1 1 

" V X X 0 V i V i 
X X X 1 X 0 

- zbocze narastające 
x - stan dowolny 

- zbocze opadające 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

Napięcie zasilania V - 0 , 5 +20 

% Napięcie wejściowe V - 0 , 5 UDD + ° ' 5 

x i Prąd wejściowy mA -10 +10 

Moc rozpraszana mW 500 

t amfo Temperatura otoczenia w czasie t amfo praoy 
MCY 7 4 . . . . N °C -40 +85 

MCY 6 4 . . . . N °c 0 +70 

*at« Temperatura przechowywania °c -55 +125 
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Warto.46 Warujiki pomiaru 
Ozna-
oeanie Na zwa Jadn. âmb min 25' >C t aab max 

M 
"o 
[v] 

SD 
M min max min typ max rain max M 

"o 
[v] 

SD 
M 

IDB Prąd nasilania 
w atanie spo-
czynku HA 

5 
1 0 
20 

100 

0,04 
0,04 
0,04 
0,08 

5 
10 
20 

100 

150 
300 
600 

3000 

0;5 
0;10 
0;15 
Oj 20 

1 

5 
1 0 
1 5 
20 

UIH Napięcie wej-
ściowa w etanie 
wysokim 7 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

0,5i4,5 
1 ;9 
1 ,5;13,5 

5 
10 
15 

Napięcie wej-
śolajre w stanie 
niskim V 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

0,5;4,5 
1 ;9 
•l >5 ;13,5 

5 
10 
15 

Prąd wejściowy HA + 0,1 ±10-5 + 0,1 i 1 0 ;18 18 

°0H Napięcie wyj-
ściowe w stanie 
wysokim 

V dBD~0'05 "CD"0'05 TIro-0,05 0«V) 5;10;15 

Hapięoia wyj-
ściowa w stanie 
niskim 

V 0,05 0 0,05 0,0? 0;I1DD 5 ; 1 0 5 

r0H Prąd wyjściowy 
w atanls wysokim 

aA 

-0,64 
-2 

-0,51 
-1,6 

-1 -0,36 
-1,15 

o;5 
0;5 

4,6 
2,5 

5 
5 aA 

-1,6 -1,3 -2,6 -0,9 0;10 9,5 10 
-4,2 -3,4 -6,8 -2,4 0;15 13,5 15 

J0L Prąd wyjściowy 
w stanie niskin m& 

0,64 
1,6 

0,51 
1,3 

1 
2,6 

0,36 
0,9 

°i5 
0;1 0 

0,4 
0,5 

5 
10 

4,Z 3,4 6,8 2,4 0j15 1,5 15 
tamb rain " - 4 0°c MCT 6*.. . .) 0°C dta BCT 74.... 
t h - +85°C dla MCT 64 ; +70°O dis KI 7* 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
tamb = + 2 5 ° c » t r " = 2 0 n s» CŁ 3 5 0 pP* BL 3 2 0 0 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

Wartość Warunki 
pomiaru 
uDD m 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

na in typ max 

Warunki 
pomiaru 
uDD m 

tTLH 

tPHL 

Czas propagacji zmiany stanu 
z niskiego na wysoki 

Czas propagacji zwiany etanu 
z wysokiego na niski 

CP—• Q ns 
250 
100 
75 

500 
200 
150 

5 
1 0 
15 

tTLH 

tPHL 

Czas propagacji zmiany stanu 
z niskiego na wysoki 

Czas propagacji zwiany etanu 
z wysokiego na niski 

CLR — Q ns 
230 
100 

80 

460 
200 
160 

5 
10 
15 

1G max Maksymalna częstotliwość 
sygnału zegarowego 

MHz 
2 
6 
8 

4 
12 
16 

5 
10 
15 

tW min Minimalna sserokość impulsu 
CP ns 

100 
45 
30 

200 
90 
60 

5 
1 0 
1 5 
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od. t a b l . 
Ozna-
czenie Nazwa Jedn. Wartość taranki 

pomiaru 
"DD m 

Ozna-
czenie Nazwa Jedn. 

min typ max 
taranki 
pomiaru 
"DD m 

min Minimalna sserokość 1st pul su 
CLR ns 

125 
55 
40 

250 
110 
80 

5 
10 
15 

tSTT min Minimalny osas umieszczenia 
sygnałów S I f , SIJ t P3.. -i- PI^ 
przed przyjściem narastają-
cego zbocza sygnału zegaro-
wego 

s i K , S I , ns 
110 

<i0 
30 

220 
80 
60 

5 
10 
15 

tSTT min Minimalny osas umieszczenia 
sygnałów S I f , SIJ t P3.. -i- PI^ 
przed przyjściem narastają-
cego zbocza sygnału zegaro-
wego 

PIA - ¥1D ns 
70 
25 
20 

140 
50 

' 40 

5 
10 
15 

V U Czas narastania zbocza sy-
gnałów wejściowych 
Caas opadania zbocza sygna-
łów wejściowyoh 

Hs 15 5 ;10;15 

C I Pojemność wejściowa pr 5 7,5 

D e f i n i c j e parametrów dynamicznych 
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